	Фор.
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Примеч.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Диоды
	
	

	
	
	1
	VD1…VD4
	2Д216А
	4
	

	
	
	2
	VD5, VD6
	КД509А   
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Дроссель
	
	

	
	
	3
	L1
	Д269 0,0006 Гн
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Конденсаторы
	
	

	
	
	4
	С1
	 К50-37 20000 мкФ
[image: image1.wmf]±

20%
	1
	

	
	
	5
	С2
	 К50-1А 0,3 мкФ
[image: image2.wmf]±

10%
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Резисторы
	
	

	
	
	6
	R1
	 МЛТ-0,125 1 кОм(10%
	1
	

	
	
	7
	R2
	 МЛТ-0,125 200 Ом(5%
	1
	

	
	
	8
	R3
	 МЛТ-0,125 1,3 кОм(5%
	1
	

	
	
	9
	R4 
	 МЛТ-0,125 16 кОм(5%
	1
	

	
	
	10
	R5
	 МЛТ-0,125 240 Ом(5%
	1
	

	
	
	11
	R6
	 МЛТ-0,125 470 Ом(5%
	1
	

	
	
	12
	R7
	 МЛТ-0,125 130 Ом(5%
	1
	

	
	
	13
	R8
	 МЛТ-0,125 620 Ом(5%
	1
	

	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	Стабилитрон
	
	

	
	
	14
	VD7
	 КС133А
	1
	

	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	Транзисторы
	
	

	
	
	15
	VT1
	 КТ216Б
	1
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	Примеч.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	VT2 
	 КТ3102А
	1
	

	
	
	17
	VT3
	 КТ887Б
	1
	

	
	
	18
	VT4 
	 2Т879А
	1
	

	
	
	19
	VT5 
	 КТ216Б
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Трансформатор
	
	

	
	
	20
	T1
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